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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置的制造方法，该液晶显示装置能够实现具
有自发极化的单稳态铁电液晶的均匀取向，并提供液晶显示装置。液晶
（具有自发极化的单稳态铁电液晶）显示相序，各向同性液相 - 胆甾相 - 
手性近晶C相，各向同性液相 - 手性向列相 - 手性近晶C相，或各向同性
液相 - 胆甾相-smectic从高温侧到低温侧的相 - 手性近晶C相夹在具有透
明电极的两个玻璃基板和预倾角不大于2°并且摩擦方向平行的取向膜之
间。在对液晶进行加热后进行单稳态的取向处理中，在高温相的转变温
度附近施加电场强度不小于2V /μm的电场，而不是手性近晶相。 C相为
手性近晶C相。
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